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Chemical Bath Deposition을 이용한 Stoichiometric CdSe 양자점 합성 및 양자점 감응형 태양전지
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CdSe양자점 감응형 태양전지에서 CdSe 양자점 증착법으로 리간드가 필요없는 직접 증착법인

chemical bath deposition(CBD)이 많이 사용한다. 하지만 CBD을 이용하여 CdSe양자점을 합성할 때

양자점의 표면에 원하지 않는 SeO2층이 생성된다. 이 산화층은 전자 전달을 방해하여 태양전

지 효율에 악영향을 끼치게 된다.  

본 연구에서는 CBD증착조건을 조절하여 SeO2 생성을 억제하여 고효율의 태양전지를 구현하

였다. CdSe의 광학, 전기적특성을 확인하였고 XPS와 TEM을 통하여 SeO2의 변화를 확인하였으

며 SeO2의 합성 매카니즘을 제시하였다. 뿐만아니라 EIS를 통하여 SeO2층이 전자-정공쌍의 재

결합저항을 감소시키는것을 확인하였다. 결과적으로 SeO2층을 조절하여 양자점 감응형 태양

전지의 효율이 1.5%에서 4.8%까지 증가하는것을 확인하였다.


